
Исаков Гудрат Исакович 

 
1.Дата рождения 2 июня 1950 г., Азербайджан 

2.Образование  Средняя школа с отличием (1967 г.);  

физический факультет Азербайджанского государственного 
педагогического университета с отличием (1972 г.); 

аспирант Института физики Академии наук Азербайджана (1973-1976 
гг.).  

3.Ученая степень В 1980 году защитил диссертации на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук. 

В 2005 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора физико-математических наук.   

4.Область научных 
интересов 

Физика твердого тела, эвтектические композиции полупроводник–
металл, полупроводник–сверхпроводник,  сверхпроводимость и 
эффект Джозефсона, традиционная и альтернативная энергетика, 
создание государственных стратегических программ.   

5. Профессиональный 
опыт  

1972–73 гг. — учитель физики в средней школе.  

1976-1984 гг. — научный сотрудник Института физики Академии наук 
Азербайджана.  

1984–1992 гг. — старший научный сотрудник Института физики 
Академии наук Азербайджана.  

1992–93 гг. — ответственный работник Аппарата Президента 
Республики Азербайджан по энергетике.  
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1993–95гг. — начальник организационного отдела Торгово-
промышленной палаты Азербайджана.  

С 1995 г. по настоящее время — старший научный сотрудник 
Института физики  Национальной академии наук Азербайджана. 

6. Разработанные 
стратегические 
программы 

1.     Концепция развития науки Азербайджана. 

2.     Программа регионального развития города Али Байрамлы. 

3.     Концепция регионального развития Азербайджана. 

4.     Концепция развития энергетики Азербайджана. 

5.     Призыв к лидерству. 

6. Глобализация, международная интеграция и Азербайджан. В 2000 
г. Программа  была представлена Президентам СНГ, ее основные 
принципы были включены в совместную  декларацию, подписанную 
главами государств на Ялтинском саммите.  

7. Достижения Обнаружение эффекта Джозефсона в эвтектической композиции 
полупроводник-сверхпроводник и объяснение его механизма был 
включен в число важнейших достижений Советской Науки за 1987г. 
(Выписка из приложения №1 к отчету Академии Наук СССР за 1987г. 
"Важнейшие достижения в области естественных и общественных 
наук за 1987г."). 

8.Участие в 
редакционных коллегиях 
международ. журналов 

Альтернативная энергетика и экология 

Заместитель Главного Редактора Международного Научного журнала 
«Альтернативная энергетика и экология» 

9. Членство в 
международных научных 
организациях  

Член Нью-йоркской академии наук,  

Член Европейской Академии Естественных наук  

10.Награждение  Награжден Почетной медалью Рентгена Европейской Академии 
Естественных Наук  

11. Общее число 
публикаций 

Свыше 100 научных работ, свыше 100 работ по социально-
экономическим и  общественно-политическим вопросам.  

 
 

Г.И. Исаков  
Список научных трудов  

 
№ Название труда Название  журнала,   

конференции, 
издательства и др.  

Соавторы 

1.    Классические и квантовые 
перколяционные явления и 
управление ими в 
эвтектических композициях 
полупроводник-
сверхпроводник  

 
ЖЭТФ. 
2004. Т. 126, № 4(10). С. 
915–925. 
 
Москва 
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2.   Управление 

тензорезистивными 
параметрами эвтектической 
композиции полупроводник-
металл   
 

Письма в ЖТФ.  
1996. Т. 22, № 24. С. 71–74. 
 
Санкт-Петербург  

 

3.   Управление 
сверхпроводимостью 
эвтектики полупроводник-
сверхпроводник   
 

Письма в ЖТФ. 
 2003. Т. 29, № 19. С. 40–
47.   Санкт-Петербург  
 

 

4.   Особенности перколяционной 
сверхпроводимости в 
эвтектике GaSb-V2Ga5  
 

Неорганические 
материалы. 
2003. Т. 39, № 10. С. 1295–
1300.  Москва 

 

5.   Подвижность носителей 
заряда в эвтектиках GaSb-
V2Ga5 и GaSb-GaV3Sb5   
 
 

Неорганические 
материалы. 
2003. Т. 39, № 6. С. 677–
685.  Москва 

 

6. Рассеяние фононов, 
управление термоэдс и 
теплопроводностью в 
эвтектической композиции 
полупроводник-металл  
 

ФТП,  
2005, т.39, №7, С. 772-775.   
Санкт-Петербург 

 

7   Управление  электрическими     
свойствами эвтектической 
композиции полупроводник-
сверхпроводник  
 

Прикладная физика. 
 2003. № 6. С. 46–52. 
 
Москва  

 

8 Управление кинетическими 
эффектами в 
микрокомпозитных эвтектиках 

Прикладная физика.  
2004. № 5. С. 42–47. 
Москва 

 

9 Управление электрическими и 
тепловыми свойствами 
композитов с нитевидными 
кристаллами   
 

Инженерно Физический 
Журнал. 
2004. Т. 77, № 5. С. 181–
187.      Минск 

 

10 Управление физическими 
свойствами микрокомпозитной 
эвтектики  
 

Датчики          
и системы. 
 2004. № 8. С. 37–40. 
Москва 

 

11 Исследование 
электpоактивности пpимесей 
гадолиния и иттербия в 
антимониде галлия 837. 
 

Изв. АН СССР. Сер. 
Неоpганические 
матеpиалы. 
1978. Т. 14, 5. С. 835–837 
Москва 
 

Алиев М.И., 
Зейналов С.А. 

12   
 

Электpические свойства 
эвтектического сплава в  
системе InSb-YbSb  

Изв. АН СССР. Сеp. 
Неоpганические 
матеpиалы. 
1980. Т. 16, 5. С. 782–786. 

Алиев М.И.,  
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Москва 

13 Физические свойства 
эвтектических сплавов систем 
GaSb-V2Ga5 и GaSb-GaV3Sb5  
 
 

Изв. АН СССР. Сеp. 
Неоpганические 
матеpиалы.  
1985. Т. 21, 11. С. 1890–
1893. Москва 

Алиев М.И., 
Эминзаде А.Т. 

14   Рассеяние фононов в 
эвтектических сплавах систем 
GaSb-V2Ga5  684. 
 

Изв. АН СССР. Cеp. 
Неоpганические 
матеpиалы. 
1988. Т. 24, 4. C. 682–684  
Москва 

Алиев И.М., 
Эминзаде А.Т. 

15 Особенности явлений 
переноса в эвтектических 
сплавах систем GaSb-V2Ga5 и 
GaSb-GaV3Sb5  
 

Изв. АН СССР. Cеp. 
Неоpганические 
матеpиалы. 1988. Т. 24, 3. 
C. 404–408. Москва 

Алиев М.И., 
Эминзаде А.Т. 

16 ТеpмоЭДС и теплопроводность 
эвтектического сплава 
системы GaSb-V2Ga5   
 

Изв. АН СССР. Сеp. 
Неоpганические 
матеpиалы. 
1989. Т. 25, 6. С. 926–928. 
Москва 

Алиев М.И., 
Эминзаде А.Т. 

17 Пьезосопpотивление 
эвтектического сплава 
системы GaSb-V2Ga5 1042. 
 

Изв. АН СССР. Сеp. 
Неоpганические 
матеpиалы. 1989. Т. 25. С. 
1041–1042 
Москва 

Алиев М.И., 
Джафаpов З.А., 
Халилова А.А., 
Эминзаде А.Т. 

18 Эффект Джозефсона в 
эвтектическом сплаве типа 
полупроводник–
сверхпроводник   
 

ДАН СССР. 
1989. Т. 206. С. 583–586. 
 
Москва 

Алиев М.И., 
Алиев Ф.Ю., 
Эминзаде А.Т. 

19   Сверхпроводимость и эффект 
Джозефсона в эвтектиках 
GaSb-V2Ga5, полученных при 
различных скоростях роста   

Свеpхпpоводимость: 
физика, химия, техника. 
1994. Вып. 1. С. 189–196. 
 
Москва 

Алиев М.И., 
Исаева Э.А. 

20 Eutectic composition of GaSb-
V2Ga5 as a Granular 
Superconductor   
 

Turk. J. Phys. 
1996. Vol. 20. P. 1294–1298. 
Ankara  
 

Aliyev M.I., 
Isayeva E.A., 
Aliyev I.M. 

21 Теплопроводность эвтектик 
InSb-NiSb и GaSb-V2Ga5 

полученных при различных 
скоростях роста  
 

ФТП.  
1996. Т. 30, № 10. С. 1871–
1875.  
 
Санкт-Петербург  

Алиев М.И., 
Исаева Э.А., 
Алиев И.М. 

22 Управление параметрами 
эффекта Джозефсона в 
эвтектической композиции 
полупроводник-
сверхпроводник  
 

Письма в ЖТФ, 
 2005, т.31, №5, С.67-75. 
 
Санкт-Петербург 

 

23 Эффект Джозефсона в 
композиционной среде 
полупроводник-

Альтернативная 
энергетика 
и экология, 
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сверхпроводник  
 

 2005, №2(22), С.49-55. 
 
Россия, г. Саров  
 

24 Оптические свойства 
гидрогенизированных 
аморфных пленок твердого 
раствора a-Ge0,85Si0,15:H 
 

Прикладная физика. 
2004. № 4. С. 108–113. 
 
Москва 

Наджафов Б.А., 
Фигаров В.Р. 

25 Преобразователи солнечной 
энергии на основе аморфных 
пленок a-Si0,80Ge0,20:H   
 

Альтернативная 
энергетика 
и экология. 
2004. № 6. С. 26–31. 
Россия, г. Саров 
 

Наджафов Б.А. 

26   Фотопроводимость    а-
Si0.80Ge0.20:Hx для солнечных 
элементов   
 

Альтернативная 
энергетика 
и экология. 
2005. № 2.стр. 35-37. 
Россия, г. Саров 
 

Наджафов Б.А. 

27 Сверхпроводимость 
висмутовых толстослойных 
ВТСП пленок  
 

Альтернативная 
энергетика 
и экология, 
2005, №3(23), С.70-73. 
Россия, г. Саров 
 

Рагимов С., 
Алиев В.М., 
Гусейнов Г.Г., 
Таиров Б.А., 
Зарбалиев М.З. 

28 Термоэлектрическая 
добротность Ag2Se  

Альтернативная 
энергетика 
и экология, 
2005, №4(24), С.91-92. 
Россия, г. Саров 
 

  Алиев Ф.Ф., 
Юсифова Т.Ф. 

29 ЭПР и ИК спектры поглощения 
пленок a-Si1-xGex:H  
 

Альтернативная 
энергетика 
и экология, 
2005, №4(24), С.74-78. 
Россия, г. Саров 

Наджафов Б.А. 

30 Получение и легирование 
аморфных пленок на основе Si 
и Ge  

Альтернативная 
энергетика 
и экология, 
2005, №4(24), С.79-81. 
Россия, г. Саров 

Наджафов Б.А. 

31 Электрические свойства 
аморфных пленок 
Si0,60Ge0,40:Hx  
 

Неорганические 
материалы, 
2005, т.41, №7, С.787-791.  
Москва  

Наджафов Б.А. 

32 Оптические свойства 
аморфных пленок на основе 
твердого раствора a-Si1-xGex:H 
при различных концентрациях 
водорода 
  
 

Журнал Прикладной 
спектроскопии, 
2005, т.72, №3, С. 371-376.  
Минск 

Наджафов Б.А. 
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33 Эксериментальное 
исследование тепловых 
процессов 
параболоцилиндрической 
солнечной установки для 
подготовки сырой нефти к 
переработке на 
нефтепромыслах 
 

Альтернативная 
энергетика 
и экология, 
2005, №7. 
 
Россия, г. Саров 

Мамедов Ф.Ф., 
Керимов М.А., 
Рзаев П.Ф., 
Саламов О.М 

34 Получение плёнок a-Si1-

xGex:H  и изменение её 
параметров от состава 
 

Альтернативная 
энергетика 
и экология,  
2006, №4.  
Россия, г. Саров 
 

Наджафов Б.А. 

35 Термоэлектрический 
усилитель на основе Аg2S  
 

Альтернативная 
энергетика 
и экология, 
 2006, №4 
Россия, г. Саров 

Алиев Ф.Ф., 
Пашаев Г.П.,  
Юсифова Т.Ф., 
Рагимов А.Г., 
Дамирова С.З. 

36 Фотовольтаический эффект в 
гетеропереходах n-GaP/p-
CuInS2 //. 
   
 
 

Альтернативная 
энергетика 
и экология, 
2005, №11, стр. 46-47 
Россия, г. Саров 
 

Сеидли Г.С., 
Гусейналиев 
М.Г. 

37 Исследования энергетических 
характеристик солнечной 
установки с 
параболоцилиндрическим 
концентратором для тепловой 
обработки сырой нефти 
 

Альтернативная 
энергетика 
и экология, 
2005, №11, стр. 48-54. 
 
Россия, г. Саров 

Саламов О.М., 
Мамедов Ф.Ф., 
Гарибов А.А, 
Рзаев П.Ф. 

38 Солнечно электролизерная 
установка для получения 
водорода и кислорода под 
давлением.  
 

Альтернативная 
энергетика 
и экология,  
2006,№7. 
Материалы Всемирного 
Конгресса Альтернативная 
Энергетика и экология в 
Специальном  выпуске 
журнала. 
Россия, г. Саров 
 

Саламов О.М. 

39 Преобразование и 
аккумулирование солнечной 
энергии в виде химической 
энергии водорода.  
 

Альтернативная 
энергетика 
и экология,  
2006,№7. 
Материалы Всемирного 
Конгресса Альтернативная 
Энергетика и экология в 
Специальном  выпуске 
журнала. 
Россия, г. Саров 

Саламов О.М. 

http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=1275
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=1275
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=1275
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=1275
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=1276
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=1276
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=1276
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=1276
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=1276
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=1276
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40 Гидрогенизация и легирование 
тонких пленок из  a-Sil-
xGex:Hz для солнечных 
элементов.  
 

Альтернативная 
энергетика 
и экология,  
2006. 
Материалы Всемирного 
Конгресса Альтернативная 
Энергетика и экология в 
Специальном  выпуске 
журнала. 
Россия, г. Саров 
 

Наджафов Б.А. 
Фигаров В.Р. 

41 Получение и некоторые 
свойства пленок a-Si1-X-CX:H.  
 
 
 
 

Альтернативная 
энергетика 
и экология,  
2006. 
Материалы Всемирного 
Конгресса Альтернативная 
Энергетика и экология в 
Специальном  выпуске 
журнала. 
Россия, г. Саров 

Наджафов Б.А., 
Фигаров В.Р., 
Абасов   Ф.П. 

42 Спектральная 
фоточувствительность пленок. 
 

Альтернативная 
энергетика 
и экология,  
2006. 
Материалы Всемирного 
Конгресса Альтернативная 
Энергетика и экология в 
Специальном  выпуске 
журнала. 
Россия, г. Саров 

Наджафов Б.А., 
Фигаров В.Р., 
Абасов Ф.П. 

43 Фотопроводимость аморфных 
пленок а-Si0,80Ge0,20:Hх для 
солнечных элементов.  
 

Международный сборник 
статей по водородной 
энергетике, Россия, г. 
Саров. 2006. 

Наджафов Б.А. 

44 Фотовольтаический эффект в 
гетеропереходах n-GaP/p-
CuInS2.  
 

Международный сборник 
статей по водородной 
энергетике, Россия, г. 
Саров. 2006. 

Сеидли Г.С., 
Гусейналиев 
М.Г. 

45 Superconductivity of Bismuth 
Based HTSC Thisk Films// 
 
 
 
 
 

Leters 
in international Scientific 
Journal for Alternative 
Energy and Ecology, 2006, 
№1, p.66. 
Россия, г. Саров 

Ragimov S.S., 
Aliyev V.M., 
Huseynov G.H., 
Tairov B.A., 
Zarbaliev M.Z. 

46 Electron Processes in 
Semiconductor-metal Eutectic 
Compositions  
 

Letters 
in international Scientific 
Journal for Alternative 
Energy and Ecology, 2006, 
№1, p.66. 
Россия, г. Саров 
 

 

47 Обращение к Губернатору Нижний Новгород, 21  
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Нижегородской Области и к 
участникам Первого 
Всемирного Конгресса 
Альтернативная Энергетика 
и Экология.  
 

августа 2006 года. 
http://www.hydrogen.ru 

48 Новый способ получения 
CuIn2S4  

Альтернативная 
энергетика 
и экология, 
2006, №11, стр. 84-85. 
Россия, г. Саров 

Рзаев В.З. 
Гусейналиев 
М.Г., Рзаева 
А.В. 

49 Исследование влияния 
предварительного облучения 
биомассы γ-квантами на выход 
водорода и других горючих 
газов, полученных на 
солнечной 
высокотемпературной 
энергоустановке  

 

Альтернативная 
энергетика 
и экология, 
2006, №10.  
 
Россия, г. Саров 

Султанова К.Д., 
Гашимо Г.А., 
Гаджиева Н.Н., 
Саламов О.М., 
Рзаев П.Ф., 
Мустафаева Р.М
 

50 Анизотропные эвтектические 
композиции с управляемыми 
физическими свойствами   
  
 
 
 

Тр. II Международ. конф. 
по физике кристаллов 
“Кристаллофизика 21-го 
века”. 28–30 октября 2003, 
МИСиС. Москва, 2003. С. 
54–56. 

 

51 Классические и квантовые 
эффекты в микрокомпозитных 
эвтектиках полупроводник–
металл   
 

Тр. IV Международ. 
конф. “Аморфные и 
микрокристаллические 
полупроводники”. 5–7 
июля 2004, СПбГПУ. 
Москва, 2004. С. 354–356. 
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